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摘要(译)

提供一种制造OLED面板和OLED面板的方法。该方法包括形成连接到
TFT的源极的阳极，以及连接到TFT基板上的辅助电极的带状电极。在带
状电极上形成尖锐形状的拐角，因此对应于尖锐形状拐角的电子传输层
和电子注入层的区域具有更薄的厚度。通过在辅助电极和阴极之间施加
电压，对应于尖形拐角的电子传输层和电子注入层被穿孔，阴极直接连
接到带状电极并进一步传导到辅助电极，从而产生在显示期间，信号通
过辅助电极输入到阴极。由于阴极的IR降引起的OLED面板显示不均匀的
问题得到改善。
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